






















专利名称(译) 预配置的超声导电介质

公开(公告)号 US20140257108A1 公开(公告)日 2014-09-11

申请号 US14/181130 申请日 2014-02-14

[标]申请(专利权)人(译) MORGAN摹CHAD

申请(专利权)人(译) MORGAN，G CHAD

当前申请(专利权)人(译) NAIMCO INC.

[标]发明人 MORGAN G CHAD

发明人 MORGAN, G. CHAD

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4281 A61N7/00 A61B2017/2253 A61B8/4455 A61N2007/0078

优先权 61/765392 2013-02-15 US
61/919233 2013-12-20 US
61/765376 2013-02-15 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

描述了与超声导电介质相关的实施例。在一个实施例中，超声导电介质
形成为预先配置的形状，该预先配置的形状是被配置为附接在超声装置
的头部上的结构。
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